OSLON® SSL 150

Version 1.1

G“ Us

GR CSHPM1.23

New, higher performing OSLON SSL family LED with
well known superior robustness, high reliability, long
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing
applications demanding for high efficiency and long
lifetime requirement.

Features:

« Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens

- Viewing angle at 50 % I: 150°

. Color: 634 nm (red)

+ Luminous Flux: typ. 68 Im

« Luminous efficacy: typ. 93 Im/W

- Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness

- Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available

Applications

« Accent and effect lighting
« Architectural lighting

« Shop lighting

» Stage lighting

Neue leistungsstarkere LED aus der OSLON SSL
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und
Zuverlassigkeit, mitlanger Lebensdauer und geringem
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt fur
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange
Lebensdauer gefragt ist.

Besondere Merkmale:

« Gehéausetyp: SMT-Keramikgehduse mit
Silikonverguss und -linse

« Abstrahlwinkel bei 50 % I,: 150°

« Farbe: 634 nm (rot)

+ Lichtstrom: typ. 68 Im

« Lichtausbeute: typ. 93 Im/W

« Korrosionsstabilitat: Hochste
Korrosionsbestandigkeit

« Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfligbar

Anwendungen

« Akzent- und Effektbeleuchtung
« Architekturbeleuchtung

« Ladenbeleuchtung

« Buhnenbeleuchtung
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Ordering Information
Bestellinformation

Type: Luminous Flux " rage 21 Ordering Code
Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer
I = 350 mA
@, [Im]
GR CSHPM1.23-JTKP-1 61...76.3 Q65112A2499
GR CSHPM1.23-JUKQ-1 65.8...82 Q65112A0769
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 means
that only one group JU, KP, KQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. GR
CSHPM1.23-JUKQ-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen

(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JU, KP, KQ enhalten ist.

Gleiches gilt fiir die Farben, bei denen Wellenldngengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenldngengruppe geliefert. Z. B. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenldngengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
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Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter
Bezeichnung

Symbol
Symbol

Values
Werte

Unit
Einheit

Operating temperature range
Betriebstemperatur

-40...125

°C

Storage temperature range
Lagertemperatur

-40...125

°C

Junction temperature
Sperrschichttemperatur

135

°C

Forward current
Durchlassstrom
(T,=25°C)

100 ... 1000

mA

Surge current
Sto3strom

2000

mA

Reverse current 2 Page 21
Sperrstrom 2) Seite 21

200

mA

ESD withstand voltage

ESD Festigkeit

(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)

kV
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Characteristics (T; =25 °C; |- = 350 mA)

Kennwerte

Parameter Symbol Values Unit
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wavelength at peak emission (typ.) Apeak 634 nm

Wellenléange d. emittierten Lichtes

Dominant Wavelength 3 #29¢ 27 (min.) Adom 620 nm
Dominantwellenldange 3 Sefte 27 (typ.) Adom 623 nm

(max.) Adom 632 nm
Spectral bandwidth at 50% | ¢ max (typ.) AA 16 nm

Spektrale Bandbreite b. 50% | max

Viewing angle at 50 % I, (typ.) 20 150 °
Abstrahlwinkel bei 50 % I,

Forward voltage (min.) Ve 1.90 \Y

Durchlassspannung (typ.) Ve 2.10 \Y
(max.) Ve 2.50 \Y

Reverse voltage (max.) Vg 1.2 \Y

Sperrspannung

(g = 20 mA)

"Electrical" thermal resistance junction/ solder point  (typ.) Rih Js el 2.5 K/IW

"Elektrischer" Warmewiderstand Sperrschicht /
Loétpad
(with efficiency n, = 53 %)
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Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Luminous Flux ") rage21 Luminous Flux ") rage2
Gruppe Lichtstrom ") Seite 21 Lichtstrom ') Seite 21
(min.) ®y, [Im] (max.) ®, [Im]

JT 61 65.8
JU 65.8 71

KP 71 76.3
KQ 76.3 82
KR 82 89.2
Dominant Wavelength Groups
Dominant Wellenldngengruppen
Group red
Gruppe (min.) Agom (max.) Agom

[nm] [nm]

1 620 632

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fiir jede Farbe enthalten.
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Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: JU-1
Beispiel: JU-1
Brightness Wavelength
Helligkeit Wellenlange
Ju 1
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.: In einer Verpackungseinheit/ Gurt istimmer nur eine Gruppe fiir jede Selektion enthalten.

o 6 o s R‘ \M

Opto Semiconductors



Version 1.1 GR CSHPM1.23

Relative Spectral Emission - V(A) = Standard eye response curve °~29°%"
Relative spektrale Emission - V(A) = spektrale Augenempfindlichkeit 5 Sét 27
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Forward Current % rage 27, 6)page 21 Relative Luminous Flux °)ra9¢ 27.6) page 21
Durchlassstrom 5 Seite 27.6) Seite 21 Relativer Lichtstrom °) Se'e 27.6) Seite 21
I =f(Ve); T, =25°C ®,/P\(350 mA) = f(Ig); T, = 25 °C
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Relative Luminous Flux 5 pase 27
Relativer Lichtstrom ) Sete 27

Relative Forward Voltage ° P29¢ %'

Relative Vorwartsspannung % ¢ 27
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Max. Permissible Forward Current
Max. zuldssiger Durchlassstrom

f(T)

I =

40 60 80 100 120

20

Ts[°C]
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Package Outline 7?29 2
MaBzeichnung 7 Seite 21

3

package marking

151

die 2

5

cathode

die 1
(2.12)

General tolerance +0.1

Lead finish Au m

Approximate Weight:

Gewicht:

Mark:
Markierung:

ESD information:

ESD Information:

Corrosion robustness:

Korrosionsfestigkeit:

R0.2

25 mg

25 mg
Anode

Anode

21

1

05

0.35

217

7

r

£
.

R0.2

|
thermal pad
(el neutral)

anode

(67062-A0181-A3..-05

LED is protected by ESD device which is
connected in parallel to LED-Chip.

Die LED enthalt ein ESD-Bauteil, das parallel zum

Chip geschaltet ist.

Test conditions: 40 °C /90 % rh / 15 ppm H,S /

336 h

= Stricter than IEC 60068-2-43 (H,S) [25°C /75 %
rh /10 ppm H,S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H,S) stricter than EN

60068-2-60 (method 4) [25 °C /75 % rh / 200 ppb
SO,, 200 ppb NO, 10 ppb Cl, / 21 days]

Test Kondition: 40°C /90 % rh / 15 ppm H,S / 336

h

= Besser als IEC 60068-2-43 (H,S) [25°C / 75 %
rh /10 ppm H,S / 21 Tage]

= Bezogen auf das Gas (H,S) besser als EN

60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO,, 200ppb NO, 10ppb Cl, / 21 Tage]
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